EIGENSCHAFTEN

»  Kleines, seitlich blickendes Gehause 3.0x2.34x1.6 mm®
»  Abstrahlwinkel: +6 °

»  Hohe Zuverlassigkeit

»  Gute Spektralabstimmung auf Si-Fotodetektoren

»  RoHS konform

ANWENDUNGEN
»  Infrarot-Sensor
» Infrarot-Touch Panel-Anwendungen

GRENZWERTE
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Durchlassstrom | [mA] 10
Puls-Durchlassstrom I, [A] (pulse <100 s, duty <1%) 30
Sperrspannung V. [V] 5
Betriebstemperatur T .. [°C] -40 ... +85
Lagertemperatur T, [°C] -40 ... +100
Therm. Widerstand (Sperrsch.-Umgeb.) Rmura) [°C/W] 550
Verlustlgistung P, [mW] 30
ELEKTRO-OPTISCHE SPEZIFIKATIONEN
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min, typ. max.
Strahistdrke @ |.=5mA I, [mW/sr] 25 60
Strahistirke @ |.=10 mA | [mW/sr] - 94
Peak-Wellenldnge @ 1.=5mA A_ [nm] - 940
Spekirale Bandbreite @ |.=5mA AX [nm] - 9
Abstrahlwinkel @ 1.=5mA @, , [deg] - +6
Durchlassspannung @ |.=5mA V_ [V] 1.70 | 2.06 | 2.50
Durchlassspannung @ |.=10mA 'V, [V] 2.00 | 240 | 3.00
Sperrstrom @ V=5V | [uA] - - 10

Die IRP3016L24-B2 ist eine Kkleine seitlich blickende
GaAs SMD IR-LED mit einem sehr engen Abstrahlwinkel von
+6°. Die Wellenlange betrdgt 940nm und ist damit auf
Fototransistoren oder Fotodioden aus Silizium mit oder ohne
Tageslichtfilter abgestimmt.
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Fiir weitere Informationen ist zustandig: Dr. Wolf - Tel. +49(0)7452 6007-23 - e-mail: t.wolf@endrich.com



